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Abstract (en)

[origin: WO2018054851A1] The invention relates to a high-voltage switching device comprising a vacuum chamber and a switchgear comprising a
high-voltage switching device. The invention also relates to a method for producing a high-voltage switching device comprising a vacuum chamber.
The high-voltage switching device comprises a cast housing (1) made of casting resin that surrounds the housing body (3) of the vacuum chamber
(2), which comprises a stationary contact (4A) and a movable contact (5A), an intermediate layer (3A) being arranged between the inner wall of the
cast housing (1) and the outer wall of the housing body (3) of the vacuum chamber (2). The high-voltage switching device is characterised in that
said intermediate layer is a casting resin layer (3A), the glass transition temperature of the casting resin layer being between 10 and 40°C. Tests
on such a structure have shown no tears in the coating or covering of the housing body of the vacuum chamber and no outer arcing on the housing
body.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Hochspannungs-Schaltgerat mit einer Vakuumkammer und eine Schaltanlage mit einem Hochspannungs-Schaltgerat.
Dariiber hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Hochspannungs-Schaltgeréates mit einer Vakuumkammer. Das
Hochspannungs-Schaltgerat weist ein Vergussgehause 1 aus einem GieBharz auf, das den Geh&ausekorper 3 der Vakuumkammer 2 umschlief3t, die
einen feststehenden Kontakt 4A und einen beweglichen Kontakt 5A aufweist, wobei zwischen der Innenwandung des Vergussgehauses 1 und der
AuBenwandung des Gehausekorpers 3 der Vakuumkammer 2 eine Zwischenschicht 3A vorgesehen ist. Das Hochspannungs-Schaltgerat zeichnet
sich dadurch aus, dass diese Zwischenschicht eine GieBharzschicht 3A ist, wobei die Glastubergangstemperatur der GieBBharzschicht zwischen 10
und 40 °C liegt. Bei einem derartigen Aufbau haben sich in Versuchen keine Risse in der Beschichtung oder Umhdllung des Gehausekoérpers der
Vakuumkammer und keine duBeren Uberschlage an dem Gehausekorper gezeigt.
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